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Abstract:  

The  learning objectives of  this  set of  lectures  include  that  the attendees shall understand 
qualitatively  and  be  able  to  analyze  quantitatively  the  manner  how  complex  materials 
interact with electromagnetic  fields,  including  the phenomena of dispersive properties of 
media  and  the  effect  of  heterogeneities,  and  also  the  peculiarities  that  so‐called 
metamaterials bring into the electromagnetic analysis. A short syllabus reads: 

1. Introduction: principles of wave‐material interaction, basic dispersion models  

2. Homogenization principles and mixing formulas for structurally non‐uniform media  

3. Anisotropic, bi‐anisotropic, and extreme‐parameter materials  

4. Philosophy of metamaterials  

Presentation  style will be  interactive  lectures and discussions. Depending on  the number 
and expectations of the participants, also other types of instruction (group work, etc.) may 
be possible.  
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electromagnetic  theory,  complex media, materials modelling,  remote  sensing,  and  radar 
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